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内容概要

梁竹关、赵东风编著的《MOS管集成电路设计》根据集成电路没计的特点，结合集成电路制造和封装
测试的有关知识和技术，系统介绍了MOS管集成电路设计的有关基础理论知识、半导体集成电路基本
加工工艺和设计规则、MOS管集成电路版图设计的一些方法和技巧、MOS管数字集成电路的基本逻辑
单元、MOS管模拟集成电路的基本元器件和基本电路单元，分析了典型数字集成电路和模拟集成电路
的设汁方法及实现过程，引入了一些常见的数字集成电路和模拟集成电路设计技术。
书中既介绍了集成电路设计的有关理论知识，又介绍了集成电路设计的一些实用方法和技术。

《MOS管集成电路设计》可作为高等院校电子科学与技术、电子信息科学与技术、电子信息工程及通
信工程等专业的本科生和研究生教材，也可供有关科研人员和工程技术人员参考。
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